Приложение А.

Параметры транзисторов

А.1 Полевые транзисторы

тип
Icmax
Uсиmax
Pmax
Uзи отс
Iснач

КТ208Е
20мА
25В
0.2Вт
0.55В
1мА


[image: image1.wmf]Рисунок А.1 - Входная характеристика 
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[image: image2.wmf]Рисунок А.2 - Зависимость крутизны характеристики от 

тока стока 
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А.2 Биполярные транзисторы

тип
проводи-мость
Iкmax п
Uкэmax
Pкmax
UБЭ пор
UКЭнас
Дополнительно

КТ208Е
p-n-p
150мА
30В
0.2Вт
0.5В
0.4В


КТ815В
КТ814В
n-p-n
p-n-p
1.5А
70В
1/10 Вт
0.5В
0.6В


КТ819В
КТ818В
n-p-n
p-n-p
10А
70В
1.5/60Вт
0.45В

Площадь контакта – 159мм2


[image: image3.wmf]Рисунок А.3 - Входная характеристика 
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[image: image4.wmf]Рисунок А.4 - Зависимость коэффициента 

передачи тока от тока коллектора
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[image: image5.wmf]Рисунок А.5 - Входная характеристика 
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[image: image6.wmf]Рисунок А.6 - Зависимость коэффициента 

передачи тока от тока коллектора
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[image: image7.wmf]Рисунок А.7 - Входная характеристика 
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[image: image8.wmf]Рисунок А.8 - Зависимость коэффициента 

передачи тока от тока коллектора
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